
開催日：2023年8月3日(木）

会場：すずかけ台キャンパス　Ｓ２棟203-2 第１・２ 会議室

発表者 審査員(主査） 審査員 論文題目 コース

10:00 ～ 10:18 程 月雨杉 舟窪 浩
東 正樹
神谷 利夫
片瀬 貴義

Study on Crystal Structure and Properties of Epitaxial BiFeO3-Based

Films Synthesized by Hydrothermal Method
材料

10:18 ～ 10:36 阿部 聡太 片瀬 貴義
神谷 利夫
平松 秀典

非平衡(Pb1-xSnx)Se薄膜の電界・温度誘起抵抗変化 材料

10:36 ～ 10:59 CHO Hanjun 松石 聡

平松 秀典
神谷 利夫
真島 豊
大場 史康
片瀬 貴義
細野 秀雄

Carrier Generation Mechanism on Amorphous Oxide Semiconductors 材料

10:59 ～ 11:22 MIAO Shurong 真島 豊

神谷利夫
鎌田 慶吾
片瀬 貴義
伊澤 誠一郎

Bottom Contact 100 nm Channel-Length α-In2Se3 In-Plane

Ferroelectric Memory
材料

11:22 ～ 11:40 LI Junzhi 北野 政明
原 亨和
鎌田 慶吾

Selective Hydrogenation of acetyleneover Pd nanocluster catalyst
supportedon Cerium compounds

材料
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